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Nove'tenkovrstve panely druhe’generace s technologiihin=hmici S

Série fotovoltaickych panelli MY145-CIGS obsahuje 72 ks vysoce uc¢innych tenkovrstvych Thin-Film CIGS (Copper Indium Gallium DiSelenide)
solarnich ¢lank( druhé generace vyrobenych v USA. P-N pfechod je sloZzen ze Ctyr prvkd: méd, indium, galium a selen (CIGS). Jednotlivé vrstvy
jsou nanaseny patentovanou naparovaci technologii. Mezi hlavni vyhody panelu patfi jeho schopnost reagovat na cervenou slozku svétla, ktera
prevldda pfi zatazené obloze nebo mlze. To predstavuje velkou vyhodu v oblastech s pocasim typickym pro stfedni Evropu. CIGS technologie
je ucinnéjsi pfi malém osvitu a proto mnozstvi vyrobené el. energie je vétsi nez u kiemikovych modull. Panely je mozno nainstalovat nejen na
vsechny typy stfech, ale i na fasddy domu. Moduly maji vysokou Gcinnost, dlouhou Zivotnost, snadno se montuji a jsou odolné vici silnému vétru
a krupobiti.

Podnétem pro vyvoj tenkovrstvych modulli druhé generace byla snaha o snizeni vyrobnich nékladd. Pti jejich vyrobé dochdzi k Uspofe materialu
— kifemiku a pouZzita technologie je jednodussi v porovnani s technologii vyroby s tradi¢nim kiemikem. Tenkovrstvé ¢lanky druhé generace se
vyznacuji mnohondasobné tenci aktivni absorbujici polovodi¢ovou vrstvou (Thin-Film) a CIGS je jejim typickym predstavitelem.

ClIGS technologie

CIGS technologie generuje vice elektfiny ze stejného mnozstvi slunecniho zafeni nez ostatni tenkovrstvé clanky a proto dosahuje vyssi konverzni
ucinnosti.

Ucinnost CIGS technologie je také velmi stabilni, tzn. nedegraduje tak jako ostatni tenkovrstvé technologie, jejich? vykon mze rapidné klesat
s dobou uzivani. Zakladem je material CulnSe2, ktery extrémné pohlcuje dostupné zareni. Az 99 procent svétla je pohlceno v prvnim mikronu
materialu. To z néj déla optimalni, efektivni fotovoltaicky material. Pfidanim malého mnozstvi galia dochazi k rozsiteni absorpcniho pasma, coz
vice odpovida soldrnimu spektru, a tim zvySenim ucinnosti solarni bunky.

CIGS buriky dosahly uc¢innosti vétsi nez 19 procent. To je mnohem vice neZ ostatni tenkovrstvé materialy. CIGS materialy spliuji podminky pro
environmentalni certifikaci a likvidaci.

Kontinualni ,,Roll-to-Roll“ technologie nanaseni tenkych vrstev na ohebné materialy vyvinula firma Global Solar Energy, Inc. v roce 1995 jako asi
nejlevnéjsi depozi¢ni metodu. Zastanci inkoustového tisku a organickych PV materiald rozpoznali vyhodu této technologie nandseni a rovnéz
se priklonili k vyuZiti depozi¢nich metod za ucelem snizeni nakladd. PFi vyrobé tenkovrstvych materiald jsou zapotiebi vidy minimalné 3 tenké
vrstvy (pfedni transparentni kontakt, absorpéni vrstva a zadni kontakt). Vakuové metody jsou typicky pouzivany pro pfedni a zadni kontakty bez
ohledu na specifické absorpéni vrstvy nebo polovodice. Pokud jde o absorpéni vrstvu, vakuova depozice zajistila nejvyssi tcinnost PV materiald.
Zejména v pripadé CIGS materiald, vakuové nanaseni nabizi vynikajici flexibilitu a kontrolu nad slozenim a tvarem polovodicd, a tudiz i Gc¢innosti.
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« TCO transparentni vodivy oxid

« Ochranna vrstva

+ CIGS vrstva

« Zadni kontakt

+ Folie z nerezové oceli

CIGS Thin Film
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CIGS bunky

CIGS situace na trhu

Lidrem na trhu ve vyrobé CIGS ¢lank(l je americkda spolecnost Global Solar Energy, Inc. (GSE), jejiz ¢lanky jsou pouZzity pro vyrobu modull rady
MY145-CIGS. V soucasné dobé GSE vyrabi a poskytuje svym zakaznikiim CIGS bunky s nejvyssi uc¢innosti. Pfi vyrobé pouziva patentovany proces
nanaseni polovodicovych krystalickych vrstev na ohebny substrat, ackoliv ostatni spolecnosti pouzivaji pfi vyrobé jako nosnou podlozku sklo.
Diky své vysoké ucinnosti a nizké cené pouzitych materidld, byla CIGS technologie nazvéna ,zézracnym ditétem” nebo také , milackem trhu“ ve
svété obchodu s tenkovrstvymi materialy (TFPV). Firma NanoMarkets, zabyvajici se pridmyslovymi analyzami predpoklada, ze obchod se CIGS
materialy vzroste ze 403,1 milién( americkych dolard v roce 2011 na 2,6 miliardy americkych dolar(i v roce 2016. (Materials Markets pro CIGS
Photovoltaics, leden 2009)
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B monokrystalické, polykrystalické a CIGS tenkovrstvé fotovoltaické panely

B stresSni a pozemni konstrukce pro instalaci FVE

B stfidace vyrobcd SMA, Fronius, KACO, KOSTAL, Power-One, DELTA a jejich pfislusenstvi
B solarni kabely a konektory




